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摘要(译)

横向电场型有源矩阵寻址液晶显示装置以简单的结构抑制由漏极总线和
与其对应的公共总线之间的耦合电容（即，寄生电容）引起的横向串
扰。在每个像素电极中，形成至少一个电隔离的光屏蔽电极，以沿着漏
极总线延伸，所述漏极总线在相同的漏极总线附近限定像素电极。遮光
电极与像素电极中的相应一个的一部分重叠到像素区域，使得绝缘膜介
于遮光电极和部件之间，该部分沿着这些漏极总线延伸。其附近。遮光
电极可以在像素区域中的一点处电连接到对应的一个像素电极。
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